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Dimensions In Millimeters(DIP-14)
Symbol: A B D D1 E L L1 a (o d
Min: 6.10 18.94 8.10 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 10.9 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.50
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Dimensions In Millimeters(SOP-14)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 8.55 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 8.75 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
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http://www.hgsemi.com.cn 719 2018 SEPT

Downloaded From | Oneyac.com



http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor

CD4070C

&1 sk
HHiA BHAE ]
2018-9-12 N Ca) 1-9
2024-1-25 SRS RIS, 1-9
http://www.hgsemi.com.cn 8/9 2018 SEPT

Downloaded From | Oneyac.com



http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

«®
HGSmEIdV” CD4070C

HEEER:

HBHEESRRBAREBNENIHEHEOTRIRS. BERTIRBIMREEFIMEXEE, HZ XY EERERTETEN, LE+SHX
BEYNIRI XA FIB OISR ET NS

B IEFEREEE ST R T R AR AN SR B R B8 T L e EF R L 2B, EETRBUTEET: RN AERE
SENEEHESATR, BT, WIEFMSEN A, BREHNERREMINVEUR T UEMZ S, LRGEMER, LIBtRBENKAIBESE
ABHEFMFHRKIBE RAIRE.

LBHEESRFTRAFIREEDF. BE. MTSMAENENBZ T, EuESHERNRIEr RmX g AEmRER. EERSBHIZ
P RIS BT FERT AN — ORISR E. IRKAFERHFBTRE, SEEHESHTX, FRAAEBURMYEROETESAEREAEES
£,

EFHE ST EF= AT RAEBHR M AN T S 4 HIE (BIE5UER) . RITRR (BiF2&FRiT) . NAREMSITHEN. WMEITE.,
TREENHEMIE, MRESEREEAMMEEUERaERIER, MXFEHGRSEHIANER R TSN RERIEEE N,
PEMHFIERTBE ST ERN,

LFHESARNIEER, BN NSRRI BRRA TR A ARERENAR RN, SiERTIEMEEE SIS =50
RPN, AR TEMERSER, SRS EREX LT RIFERPIEEESM R ERIBEHOTMERRE. IRE. A, REFH
RS, LRHESAWIEARE.

http://www.hgsemi.com.cn 9/9 2018 SEPT

Downloaded From | Oneyac.com


http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

B NE AR EN, AT, SRR A ISR E B

Downloaded From | Oneyac.com


https://www.oneyac.com/brand/7232.html
https://www.oneyac.com

	产品特点
	产品用途 
	产品订购信息
	产品简介 
	管脚排列图
	引脚定义
	极限参数
	真值表
	推荐工作条件
	电学特性
	直流电学特性: ( Ta=25℃)
	交流电学特性: 

	测试方法
	封装外形尺寸
	修订历史
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导

	>>HGSEMI(华冠)

